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	【ナノテクノロジー・材料科学技術】国家を支え新たな強みを生む研究開発の推進�我が国が強みを持ち広範な産業の基盤を支える研究開発�日本の経済・産業を活性化させるために、あらゆる科学技術分野の基盤をなす技術として、�ナノテクノロジー・材料科学技術を推進し、世界をリードする技術の創出を図る。

